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(54) Zdroj refereniniho napéti

Vynalez se tyka zdroje referentniho napéti,
u néjz je dlouhodobé stability a pfesnosti dosa-
hovano tepelnym stabilizovanim Zenerovy diody.

V dosud pouzivanych zapojenich se jako zdroj
referenéniho napéti pouZivala tepeiné kompenzo-
vana Zenerova dioda, jejiZz Zenerovo napéti je
nepatrné zavislé na zménach okolni teploty. Ne-
vyhodou takovéto diody je jeji pracné sestavovani
z nékolika diod, tim i zna¢na cena i velikost.

Vyse uvedené nedostatky Fesi zdroj referencni-
ho” napéti podle vynélezu, jehoZ podstatou je,
7e kolektor a baze prvniho systému dvojitého
tranzistoru jsou pfipojeny spolu s prvnim zdrojem
proudu na invertujici vstup referen¢niho zesilo-
vace, neinvertujici vstup referenZniho zesilovale
je uzemnén na poclitaci zem, emitor prvniho
systému dvojitého tranzistoru je pfipojen spolu
s jednim koncem prvniho odporu délice na vystup
referenéniho zesilovale spojeny s vystupni svor-
kou zdroje referentniho napéti, druhy odpor
délite je zapojen mezi potitaci zem a spoletny
uzel jednoho vstupu diferenéniho zesilovale
a druhého konce prvniho odporu délice, baze
druhého systému dvojitého tranzistoru je pfipoje-
na spolu s druhym zdrojem proudu na druhy
vstup diferenéniho zesilovace, vystup diferencni-
ho zesilovale je pres topny element, ktery je
tepelné vodivé spojen se systémy dvojitého tran-
zistoru, uzemnén na zem napajeciho napéti a emi-
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tor druhého systému dvojitého tranzistoru je
uzemnén na pocitaci zem.

Timto zapojenim bé&Zného dvojitého tranzistoru
se dosahne vysoké stalosti referencéniho napéti,
nezavislého na Case a okolni teploté pfi fadovém
snizeni ptikonu oproti tepelné¢ kompenzované
Zenerové diodé, pii souéasném zmenseni rozmé-
ri zdroje referenéniho napéti.

Na ptipojeném vykresu je zndzornéno zapo-
jeni zdroje referen¢niho napéti podle vynalezu.

Kolektor a bdze prvniho systému A dvojitého
tranzistoru jsou pf¥ipojeny spolu s prvnim zdrojem
proudu 1 na invertujici vstup referencniho zesi-
lovace X, neinvertujici vstup referen¢niho zesilo-
vate X je uzemnén na zem Z, emitor prvniho
systému A dvojitého tranzistoru je pfipojen spolu
s jednim koncem prvniho odporu déli¢e 3 na vy-
stup referenéniho zesilovate X spojeny s vystupni
svorkou zdroje referen¢niho napéti U, druhy
odpor délice 4 je zapojen mezi zem Z a spolecny
uzel jednoho vstupu diferenéniho zesilovate Y
a druhého konce prvniho odporu délice 3, baze

 druhého systému B dvojitého tranzistoru je pfi-

pojena spolu s druhym zdrojem proudu 2 na dru-
hy vstup difereniniho zesilovale Y, vystup dife-
renéniho zesilovale Y je pfes topny element R,
ktery je tepelné vodivé spojen se systémy A a B
dvojitého tranzistoru, uzemnén na zem napaje-



ciho napéti N a emitor druhého systému B dvoji-
tého tranzistoru je uzemnén na zem Z.

Zapojeni vyuliva rozdilnych tepelnych koefi-
cientl napéti diody tvofené pfechodem baze-emi-
tor druhého systému B dvojitého tranzistoru (za-
porny koeficient) a Zenerovy diody tvofené pie-
chodem kolektor bdze — emitor prvniho systému
A dvojitého tranzistoru (kladny koeficient). Ur-
Cité teploté¢ odpovidaji ptislusna napéti diody
a Zenerovy diody.

Pro zvoleny pomér odpord 3 a 4 délice napéti
existuje vidy pouze jedna spoleéna teplota systé-
mt A a B, pFi niZ je na vstupech diferenéniho
zesilovade Y nulovy rozdil napéti. Pii poklesu
nebo zvydeni této teploty systémd A a B vznika
na vstupech diferenéniho zesilova¢e Y chybovy

signal, ktery vyvold vzrist nebo sniZeni na topném
elementu R a odchylka teploty systémi A a B od
teploty zadané pomérem odport 3 a 4 se vykom-
penzuje zvysenim nebo sniZenim tepelného ptiko-
nu z topného elementu R. Podminkou funkce je,
aby teplota okoli nepfeséhla teplotu zadanou po-
mérem odpord 3 a 4. Timto zplsobem je udrio-
vdna konstantni teplota Zenerovy diody, tvofené
prechodem kolektor baze — emitor prvniho systé-
mu A dvojitého tranzistoru, coZ pfi konstantnim
proudu diodou znamend stdlé Zenerovd napéti
a tim i stdlé vystupni napéti zdroje referencniho
napéti.

Vynalez lze pouiit viude, kde je tfeba zdroj
presného referenéniho napéti, v zapisovadich,
analogovych potitatich a podobné.

PREDMET VYNALEZU

Zdroj referen¢niho napéti, vyznaleny tim, Ze ko-
lektor a béze prvniho systému (A) dvojitého
tranzistoru jsou pfipojeny spolu s prvanim zdrojem
proudu (1) na invertujici vstup referen¢niho
zesilovage (X), neinvertujici vstup referentniho
zesilovaée (X) je ptipojen na zem (Z), emitor
prvniho systému (A) dvojitého tranzistoru je pfi-
pojen spc'u s jednim koncem prvniho odporu
déli¢e (3) na vystup referenéniho zesilovate (X)
spojeny s vystupni svorkou zdroje referencniho
napéti (U), druhy odpor délice (4) je zapojen

mezi poéitaci zem (Z) a spoleény uzel jednoho
vstupu diferenniho zesilovaée (Y) a druhého
konce prvniho odporu déli¢e (3), pticemZ baze
druhého systému (B) dvojitého tranzistoru je pti-
pojena spolu s druhym zdrojem proudu (2) na
druhy vstup diferenéniho zesilovate (Y), jehoi
vystup je ptes topny element (R), ktery je tepelné
vodivé spojen se systémy (A) a (B) dvojitého
tranzistoru, uzemnén na zem napajeciho napéti
(N) a emitor druhého systému (B) dvojitého
tranzistoru je uzemnén na zem (Z).
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